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(57)摘要

本发明涉及OLED微型显示器技术领域，特别

是一种OLED微型显示器发光像素排列方法，在一

个正方形发光像素中，将G子像素置于B与R子像

素中间，所述G子像素被B与R子像素环绕，所述G

子像素面积最小，B子像素面积最大，其次为R子

像素；子像素与子像素之间用绝缘层隔开。采用

上述方法后，本发明可以很大程度上改善OLED微

型显示器显示颜色变化或色衰减，较之现有方

案，白屏寿命能至少提高1.5倍，色坐标变化由原

来的±0.05改善为±0.02。
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1.一种OLED微型显示器发光像素排列方法，其特征在于：在一个正方形发光像素中，将

G子像素置于B与R子像素中间，所述G子像素被B与R子像素环绕，所述G子像素面积最小，B子

像素面积最大，其次为R子像素；子像素与子像素之间用绝缘层隔开。

2.根据权利要求1所述的一种OLED微型显示器发光像素排列方法，其特征在于：所述G

子像素设置在发光像素中间，呈凹字形B子像素将G子像素环绕，B子像素和G子像素外侧设

置R子像素，所述R子像素与G子像素整体呈与凹字形B子像素相适应的凸字形。

3.根据权利要求1所述的一种OLED微型显示器发光像素排列方法，其特征在于：所述G

子像素设置在发光像素中间，R子像素设置在G子像素一侧，呈凹字形B子像素将R子像素和G

子像素整体环绕。
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一种OLED微型显示器发光像素排列方法

技术领域

[0001] 本发明涉及OLED微型显示器技术领域，特别是一种OLED微型显示器发光像素排列

方法。

背景技术

[0002] 在平板显示技术中，OLED显示器以其轻薄、主动发光、快响应速度、广视角、色彩丰

富及高亮度、低功耗、耐高低温等众多优点而被业界公认为是继液晶显示器（LCD）之后的第

三代显示技术。OLED根据驱动方式的不同分为主动式  OLE  D（AMO  LE  D）和被动式  OLED

（PMOLED）。PMOLED优点在于制程较AMOLED简单、结构单纯，缺点在于大尺寸化有困难，为维

持整个面板的亮度，需提高每一像素的亮度而提高操作电流，会因此减少OLED装置寿命，且

电流驱动控制不易。AMOLED优点在于可大尺寸化，较省电，高分辨率，面板寿命较长，驱动设

计较简单，缺点在于制程较复杂，TFT变异性较高。

[0003] 中国实用新型专利CN  205752175  U公开了一种种OLED显示器的像素排列结构，以

基本单元重复排列构成，所述的基  本单元包括由2行4列8个子像素组成的4个逻辑  像素，

分别为红、绿（R、G）逻辑像素，蓝、白（B、W）  逻辑像素，蓝、黄（B、Y）逻辑像素和红、绿（R、G）逻 

辑像素。

[0004] 如图1所示，现有技术中，OLED微型显示器RGB（红绿蓝）发光子像素为普通的条状

排列，且尺寸面积是一样的。但是，RGB三色的OLED器件发光效率与发光寿命完全不一样，蓝

光的发光效率（<10cd/A）和寿命(初始亮度500cd/m2下，T97<500小时)为最低，绿光的发光

效率（>80cd/A）和寿命（初始亮度5000cd/m2下，T97>2000小时）最高。这样一来，导致显示画

面色衰减或颜色变化很严重，特别是白屏。

发明内容

[0005] 本发明需要解决的技术问题是提供一种可以有效改善OLED微型显示器显示颜色

变化或色衰落的发光像素排列方法。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明的一种OLED微型显示器发光像素排列方法，在一个

正方形发光像素中，将G子像素置于B与R子像素中间，所述G子像素被B与R子像素环绕，所述

G子像素面积最小，B子像素面积最大，其次为R子像素；子像素与子像素之间用绝缘层隔开。

[0007] 优选的，所述G子像素设置在发光像素中间，呈凹字形B子像素将G子像素环绕，B子

像素和G子像素外侧设置R子像素，所述R子像素与G子像素整体呈与凹字形B子像素相适应

的凸字形。

[0008] 优选的，所述G子像素设置在发光像素中间，R子像素设置在G子像素一侧，呈凹字

形B子像素将R子像素和G子像素整体环绕。

[0009] 采用上述方法后，本发明可以很大程度上改善OLED微型显示器显示颜色变化或色

衰减，较之现有方案，白屏寿命能至少提高1.5倍，色坐标变化由原来的±0 .05改善为±

0.02。
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附图说明

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0011] 图1为本发明现有技术中像素排列示意图。

[0012] 图2为本发明实施方式一的像素排列示意图。

[0013] 图3为本发明实施方式二的像素排列示意图。

[0014] 图中：1为发光像素，2为R子像素，3为G子像素，4为B子像素。

具体实施方式

[0015] 本发明的一种OLED微型显示器发光像素排列方法，在一个正方形发光像素1中，将

G子像素3置于B与R子像素中间，所述G子像素3被B与R子像素环绕，所述G子像素3面积最小，

B子像素4面积最大，其次为R子像素2；子像素与子像素之间用绝缘层隔开。

[0016] 如图1所示，现有技术中，

第一步，在Si基衬底上利用CMOS半导体工艺制作像素，像素面积为9µm×9µm，RGB子像

素面积分别为2.6µm×8.4µm，子像素与子像素之间用绝缘层隔开。

[0017] 第二步，制作OLED器件和阴极以及封装。

[0018] 实施方式一：

如图2所示，

第一步，在Si基衬底上利用CMOS半导体工艺制作像素，像素面积为9µm×9µm，G子像素

面积分别为2.6µm×2.6µm，R子像素面积为2.6µm×8.4µm，其余则都为B子像素，子像素与子

像素之间用绝缘层隔开。所述G子像素3设置在发光像素1中间，呈凹字形B子像素4将G子像

素3环绕，B子像素4和G子像素3外侧设置R子像素2，所述R子像素2与G子像素3整体呈与凹字

形B子像素4相适应的凸字形。

[0019] 第二步，制作OLED器件和阴极以及封装。

[0020] 实施方式二：

如图3所示，

第一步，在Si基衬底上利用CMOS半导体工艺制作像素，像素面积为9µm×9µm，G子像素

面积分别为2.6µm×2.6µm，R子像素面积为2.6µm×2.6µm，其余则都为B子像素，子像素与子

像素之间用绝缘层隔开。所述G子像素3设置在发光像素1中间，R子像素2设置在G子像素3一

侧，呈凹字形B子像素4将R子像素2和G子像素3整体环绕。

[0021] 第二步，制作OLED器件和阴极以及封装。

[0022] 将现有技术和本专利申请实施方式一、二白屏发光亮度、白屏寿命和白屏色坐标

变化测试数据记录如表1.

表1 现有技术和实施方式测试数据表

  白屏发光亮度 (cd/m2) 白屏寿命T95 (小时) 白屏色坐标变化

现有技术 100 330 ±0.05

实施例一 220 623 ±0.02

实施例二 145 471 ±0.03

虽然以上描述了本发明的具体实施方式，但是本领域熟练技术人员应当理解，这些仅

是举例说明，可以对本实施方式作出多种变更或修改，而不背离本发明的原理和实质，本发
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明的保护范围仅由所附权利要求书限定。
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图1
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图2
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图3
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摘要(译)

本发明涉及OLED微型显示器技术领域，特别是一种OLED微型显示器发
光像素排列方法，在一个正方形发光像素中，将G子像素置于B与R子像
素中间，所述G子像素被B与R子像素环绕，所述G子像素面积最小，B子
像素面积最大，其次为R子像素；子像素与子像素之间用绝缘层隔开。采
用上述方法后，本发明可以很大程度上改善OLED微型显示器显示颜色变
化或色衰减，较之现有方案，白屏寿命能至少提高1.5倍，色坐标变化由
原来的±0.05改善为±0.02。
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